
  بسمه تعالي

   دقيقه120: وقت       26/10/85      2امتحان پايان ترم الكترونيك

    :شماره صندلي     :        شماره دانشجوئي    :نام ونام خانوادگي

  

از . راه حل و جوابها را فقط در محلهاي تعيـين شـده بنويـسيد   . قابل قبولند% 5جواب هاي معقول با خطاي محاسباتي كمتر از  : تذكر

  . ممنوع است"همكاري و استفاده از وسائل يكديگر اكيدا. استفاده نكنيدقلم قرمز 

 

  ) نمره3.  ( مشخصات مدار مقابل را بدست آوريد– 1

 

   IC =   VCE = 

 

   Ri =   Ro = 

 

   AVs = Vo / Vs = 

 

   fl =    fh = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ) در صفحه بعدادامه راه حل)   ( نمره4.  (زير را بدست آوريد مشخصات مدار  -٢

 

 

   IC1 =   VCE1 = 

 
   IC2 =   VCE2 = 

 

   Ri =   Ro = 

 

   AVs = Vo / Vs = 

 

   fl =    fh = 
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مطلـوب اسـت   . فرض شـوند     β3 = 50 وβ1,2 = 250, |VBE| ≈ 0.6V: مشخصات ترانزيستورها در مدار زيرمقابل– 3

  ) نمره3,5 (  :    محاسبه

 

  IC1 =   VCE1 = 

 

  IC2 =   VCE2 = 

 

  IC3 =   VCE3 = 

 

  Ri =   Ro = 

 

  AVs =   VoP = 
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 مشخصات مدار مقابل را بدست      – �

  ) نمره3.  (آوريد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηmax[%]  PCcmax[W] Pomax[W] VoP[V] Avs  Ri[Ω]  RL[Ω]  
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و بـراي  β12 = β13 = 50,   β15 = β16 = 20,   |VBE| ≈ VD ≈ 0.7V    :در شكل زير مشخـصات ترانزيـستورها  -�

  ) نمره2,5 (  .مشخصات مدار را بدست آوريد. فرض ميشود  β = 100بقيه  

  

Ri =  

 

AVs =  

 

fl = 

 

fh = 

 

ISC =  

 

Po(max) = 

 

η(max) = 

 

  )ادامه راه حل در صفحه بعد(
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    . بدست آوريدهاي زير مدار مشخصات خواسته شده را براي-6

  ) نمره3(-الف                     ) نمره1  (-ب

ηmax Io Vo RL 
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η PCC Po Ro Io  Vo RL  
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      1kΩ 
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.موفق باشيد  
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  بسمه تعالي

   دقيقه60: وقت        8/8/85                      2امتحان ميان ترم اول الكترونيك

      :شماره صندلي      :         شماره دانشجوئي    :نام ونام خانوادگي

  ) نمره1(

از قلـم قرمـز     . ويـسيد راه حل و جوابها را فقط در محلهاي تعيين شده بن          . قابل قبولند % 5جواب هاي معقول با خطاي كمتر از         :تذكر

  .همكاري و استفاده از وسائل يكديگر اكيداً ممنوع است. استفاده نكنيد

  

 )  نمره6  (  .بدست آوريد βF = 250, VBEsat = 0.8V, VCEsat = 0.1V  و  VCC = 6Vمشخصات مدار زير را با فرض -1

  
IC1 =  

VCE1 = 

IC2 = 

VCE2 = 
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VCE3 = 
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 ) نمره5   (  .  مقادير مطلوب را بدست آوريد,. β = 50, IDSS = 3mA, VP = -2Vبافرض  -2
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